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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Приобретение знаний по физическим основам работы контакта металл-полупроводник и1.
полупроводник-полупроводник,  а  также  по  работе  полупроводниковых  приборов  и  их
электрическим  характеристикам.

1.2. Задачи дисциплины

Приобретение  навыков  и  умений  в  вопросах  правильного  выбора  вида1.
полупроводниковых приборов  для  построения  электронных схем,  исходя  из  функциональных
задач, решаемых этими схемами.

Обеспечение грамотной эксплуатации приборов.2.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.02.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-1. Способен
строить простейшие
физические и
математические
модели приборов, схем,
устройств и установок
электроники и
наноэлектроники
различного
функционального
назначения, а также
использовать
стандартные
программные средства
их компьютерного
моделирования

ПК-1.1. Знает основные физические и математические модели
электронных приборов и устройств различного функционального
назначения

ПК-1.2. Знает основные программные средства для физического и
математического моделирования электронных приборов и устройств
различного функционального назначения

ПК-1.3. Умеет представлять электронные приборы и устройства в виде
физических и математических моделей

ПК-1.4. Владеет практическими навыками работы в прикладных
программах компьютерного моделирования

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
3 семестр
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1 Введение, цели и задачи дисциплины
2 Физические основы твердотельной электроники
3 Контакт металл-полупроводник. Диод Шоттки
4 Электронно-дырочный переход
5 Полупроводниковые диоды


